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Аннотация 
 

Школа, ориентированная в первую очередь на студентов старших курсов и 
аспирантов физических специальностей, посвящена интригующему разделу физики 
полупроводников – электронным, спиновым и оптическим свойствам мелких 
примесных центров в полупроводниках IV группы (кремнии и германии). Основным 
отличием электронной структуры кремния и германия в сравнении с другими 
полупроводниками является многодолинность их зоны проводимости, которая и 
определяет особенности состояний мелких доноров и связанные с ними эффекты. 
Доклады на Второй школе-семинаре будут посвящены экспериментальным 
исследованиям электронных состояний примесных центров в кремнии с 
использованием излучения лазера на свободных электронах, а также 
теоретическому исследованию электронной структуры легированных кремниевых 
нанокристаллов. С приглашенными докладами на Школе выступят проф. Валерий 
Николаевич ШАСТИН (зав. лаб. физики полупроводниковых лазеров на горячих 
носителях заряда ИФМ РАН) и д. ф.-м. н. Владимир Анатольевич БУРДОВ 
(профессор каф. теоретической физики физического факультета ННГУ). 


